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摘要(译)

间 - 三联苯衍生物具有式（I）或（II）的结构： 其中A和B是含氮的五元
杂环化合物，取代基R，R1和R2各自独立地选自H，卤素，氰基，三氟
甲基，氨基，C1-C10烷基，C2-C10链烯基。 ，C 2 -C 10炔基，C 3 -C 
20环烷基，C 3 -C 20环烯基，C 1 -C 20杂环烷基，C 1 -C 20杂环烯
基，芳基和杂芳基。本发明的化合物可具有良好的电子亲和性，低
HOMO，从而实现空穴阻挡的优点，并可用于电子传输材料和/或电子注
入材料。
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